Handbuch 70-cm-USER TRX nach DF2VO, DF3VI, DCS8SE V1.1

Seite -- 22 -~

Kennzeichnung der Halbleiter:
Sicher hat nicht jeder ein Datenbuch daheim. Deshalb wurde aus den jeweiligen
Datenbiichern die AnschluBbelegung einiger Transistoren entnommen.
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Noise Parameters: Vee = 8 V, lc = 10 mA

Grr | 46 | wea  ang | A0
0.1 1.1 05 18 0.13
0.5 12 0 77 0.13
1.0 13 i0 131 0.1z
2.0 2.0 24 ~179 0.1
4.0 3.5 A8 ~128 .28
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